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Existen dos fendbmeno que pueden llevarse a cabo durante el proceso de excitacion
Optica en materiales semiconductores no magnéticos: la inyeccion Optica de spin y de
corriente. El primer fendmeno crea electrones polarizados en spin en las bandas de
conduccion mediante luz circularmente polarizada. Este efecto ocurre como resultado
del acoplamiento del spin del electron y del movimiento debido a la interaccion
spinorbita en el semiconductor. El segundo fenbmeno, el de inyeccion de corriente, es
un efecto no lineal de segundo orden que se puede llevar a cabo en materiales no
centrosimetricos. Cuando el medio se excita con luz circularmente polarizada, las
diferentes trayectorias de excitacion asociadas a las dos componentes independientes
de polarizacion producen un efecto de interferencia produciendo una asimetria polar en
la inyeccion de los electrones y huecos en espacio reciproco, lo cual, a su vez, genera
una corriente. En la plética, se presentan estos dos fendmenos dando detalles teoricos
para la evaluacion de los espectros del grado de polarizacion de spin y de la inyeccion
corriente. Y se analiza la posibilidad de la generacién y control éptico de la inyeccion de
spin y de corriente en cadenas unidimensionales de atomos de In en superficies de
Si(111).
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